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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью дисциплины является изучение основ квантовой электроники и оптики, современных основ фотоники,

физики и технологий лазеров их использования в различных приложениях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Знать:

классификацию и характеристику в целом устройств оптической и квантовой электроники

основные принципы и явления, используемые для построения устройств оптической и квантовой электроники

основные аналитические соотношения и модели, описывающие работу устройств оптической и квантовой электроники

Уметь:

осуществлять  анализ устройств оптической и квантовой электроники

анализировать особенности функционирования устройств оптической и квантовой электроники

определять перспективы применения устройств оптической и квантовой электроники

Владеть:

основными аналитическими методиками расчета устройств оптической и квантовой электроники

способностями строить и анализировать аналитические и имитационные модели устройств оптической и квантовой

электроники

методами анализа и расчета устройств оптической и квантовой электроники на уровне научно-исследовательских работ и

производства

ПК-2: способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику

экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок

электроники и наноэлектроники различного функционального назначения

Знать:

классификацию и принципы работы приборов для исследования устройств оптической и квантовой электроники

основные методы измерений характеристик устройств оптической и квантовой электроники

особенности функционирования приборов для исследования устройств оптической и квантовой электроники

Уметь:

обоснованно применять приборы для исследования устройств оптической и квантовой электроники

оценивать качество функционирования приборов для исследования устройств оптической и квантовой электроники

разрабатывать схемы комплексного исследования устройств оптической и квантовой электроники

Владеть:

методиками учета погрешностей измерения характеристик устройств оптической и квантовой электроники

методами обработки результатов исследования и измерения характеристик устройств оптической и квантовой электроники

планировать экспериментальные исследования устройств оптической и квантовой электроники


